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- Ladungverstarker als Option flr
- Isolierte Messung bis 20 kHz
- Isolierte Messung bis 100 kHz
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Stand Modultyp Modulname
Sensorverstarker DMS Verstarker - 1/4-,1/2-, Vollbriicke
DMS —Verstarker mit Anzeige 1/4-,1/2-, Vollbriicke
Piezo-Ladungsverstarker-fir piezoelektrische Sensoren
Potentiometer-Wegsensoren - Wegmesung
Thermoelement - Temperaturmessung
Pt100 / Pt1000 - Temperaturmessung
LVDT - TF-Verstarker
e Funktionsgenerator Funktionsgenerator- Sin, Dreieck, Rechteck
Q Funktionsgenerator- Sin, Dreieck, Rechteck mit Display
g Filter - Filter 8-polig TP Programmierbar  Verstarker / Filter 1K
g Filter 8-polig TP Schaltbar Verstarker / Filter 1K
3 Wandler Norm Uaus / laus - Verstarker
i U/I Effektivwert - Spannung/Strom
~ Frequenz - f/lU Wandler
Widerstand Widerstand -R0,01Q...100 MQ
Optionen - IEPE-Verstarkung 1x, 10x und 100x per Schalter.

|IEPE-Modul

- Tiefpassfilter (8-poligilg) als Option fiir bestehende Sensormodule
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DMS Verstarker - 1/4-,1/2-, Vollbriicke
edevices -Einschub: DMS — ‘
Briickenverstarker
1 Kanal Einschub fiir edevices-Gehduse zum Messen von DMS-Briicken.
Technische Daten
Verstarkung 10, 100, 1000 V/V
Genauigkeit Verstarkung +0,1 % v. Endwert
Verstarkungslinearitat 0,01 % v. Endwert
Ausgangsoffset +2mV + Eingangsoffsetdrift ca.+10 pVv/°C
Ein- und Ausgangsspannung (maximale Werte) +10 V
Frequenzgang (anderen bitte angeben) 0..1 KHz(-3dB)
Restwelligkeit max. bei V=10 2 mVeff
Eingangsschutz +40V DC
Genauigkeit Referenz (Drift: 250ppm/°C) +0,1 % v. Endwert

DMS -Verstarker mit Anzeige 1/4-,1/2-, Vollbriicke

edevices -Einschub: DMS —Briicken-
verstérker mit Display

1 Kanal Einschub fiir edevices-Gehduse zum Messen von DMS-Briicken.
Bedienung tber Tasten, Parameteranzeige auf einem zweizeiligem Display,
automatischer Nullpunktabgleich Uber Taster.

Technische Daten

Verstarkung 10 ... 1000 VIV
Genauigkeit Verstarkung +0,1 % v. Endwert
Verstarkungslinearitat 0,01 % v. Endwert
Ausgangsoffset +2mV + Eingangsoffsetdrift ca.+10 pVv/°C

Ein- und Ausgangsspannung (maximale Werte) +10 V
Frequenzgang (anderen bitte angeben) 0..1 KHz(-3dB)
Restwelligkeit max bei V=10. 2 mVeff
Eingangsschutz +40V DC
Genauigkeit Referenz (Drift: 250ppm/°C) +0,1 % v. Endwert

Piezo-Ladungsverstarker-fiir piezoelektrische Sensoren

edevices -Einschub:
Ladungsverstarker

X Kanal (1-2) Einschub fir edevices-Gehause zum Messen von
piezoelektrischen Sensoren wie Beschleunigung, Druck, Kraft. Sensoren.

Technische Daten

O Eingangsbereich 1..100 mV/pC
Ausgangsspannung +10 Volt

Odisynet Ausgangsoffset £10 mV + Eingangsoffsetdrift ca. 200 pV/°C

Breite 1M Restwelligkeit max. 2 mVeff

Bandbreite 1...20.000 Hz (-3dB)

IEPE IEPE3 IEPE2 IEPE-Stromversorgung fiir IEPE Sensoren

@) — O @)

o ooy ST s edevices -Einschub: IEPE-Speisung |
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X-Achse
(

Odisynet

Breite 1M

(Verstarker optional)

Verstirkung  Verstérkung  Verstarkung

X Kanal (1-4) Einschub fir edevices-Gehause zum Messen von Vibration,
Beschleunigung, Druck, Kraft. Sensoren

1 1 1
@ @ @
100 100 100

X-Achse Y-Achse  ZAchse

= = Technische Daten
Genauigkeit +0,1 % v. Endwert
(] Ausgangsspannung +10 Volt
Q ms’f.:ec Odisynet Restwelligkeit max. 2 mVeff
Ausgangsoffset +2mV + Offsetdrift ca.+10 pv/°C
Breite 3M Breite 1M Eingangsschutz +100V DC
(Verstarker optional) (Verstérker optional, Bandbreite 1...20.000 Hz (-3dB)

schaltet beide Kanale)
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Technische Daten

I Sensor-Speisung 4 Veff
| Ausgangssignal +10 V

(©) Bandbreite (-3dB) 2500 Hz
Qdisynet Nullpunkt Einstellbereich max.t6 VIV
Verstarkungslinearitat +0,01 % v. Endwert
LVDT — Verstarker Ausgangsoffset £10 mV + Eingangsoffsetdrift ca.+300 pV/°C
Breite 1M Verstarkungsdrift max. 25 ppm/°C
Frequenzgang (anderen bitte angeben) 0..20 KHz (-3dB)
Restwelligkeit / Rauschen max. 10 mVss bzw. bzw. 4 mVeff

Filter (10 Hz, -3dB) zur Rauschreduzierung Rauschen 3 mVss

= poT Potentiometer-Wegsensoren - Wegmesung
e @ A edevices-Einschub:
e Wegsensor Potentiometrische Wegsensoren
— o 1 Kanal Einschub fiir edevices-Gehause zum Messen von
— - e potentiometrischen Sensoren.
f— L
E . Technische Daten
— IUem Messbereich Widerstandsverhéltnis von Potis  Q
[ * Referenz (0,1%) (max. 10mA) 5oder 10 V
— o [ Messverstéarker (V=1) 0,02 % v. Endwert
— (0] Ausgangsoffset +2mV + Offsetdrift ca.*10 pv/°C
E— 2 Kanaleinschub
— Breite 1M
= ™ Thermoelement - Temperaturmessung
— ©) e edevices-Einschub:
— Thermoelement Typ K Temperaturmessung Thermoelement
— © Typ x
= X Kanal (1-4) Einschub fiir edevices-Gehduse zum Messen von
f— Thermoelementen. Die Linearisierung erfolgt Gber die Software.
e Technische Daten
— Méglicher Messbereich -250 ...+ 1600 °C
E— pEg— Verstarkung 10 ....1000 VNV
= Genauigkeit der Verstarkung £0,1 % v. Endwert
= Genauigkeit der Klemmstellenmessung +0,5 °C
- — 4 Kana_leinschub Ausgangsspannung +10 Volt
= Breite 2M Offsetfehler (bei V=500) £3 mv
= Ausgangsoffset £2mV + Eingangsoffsetdrift ca. 20,5 pV/°C
— Ausgangsspannung (maximale Werte) +10 V
— Restwelligkeit max. (bei 1Hz Filterung) 2 mVeff
= Eingangsschutz +100V DC
— Linearisierung keine
= Pt100 Pti00-R Pt100 / Pt1000 : Temperaturmessung
= yoT o edevices-Einschub:
e Pt100 Pt100 Temperaturmessung mit Pt100 /
= (©) © Pt1000
— : X Kanal (1-2) Einschub fiir edevices-Gehduse zum Messen von
f— B Temperaturen mit Pt100 oder Pt1000.
E— . © Technische Daten
= M Méglicher Messbereich -200 ... +600 °C
= O o [ Genauigkeit (-50...+200°C) +0,2 % v. Endwert
— @) Genauigkeit (-100...+400°C) +0,5 % v. Endwert
— Genauigkeit (-200...+600°C) +0,8 % v. Endwert
~— 2Kanal Sf:hraubklem. 2 Kanal Rlundbuchsen Ausgangsspannung +10 Volt
— Breite 1M Breite 1M Ausgangsoffset +4 mV + Eingangsoffsetdrift ca.+10 Vv /°C
e Ausgangs-Filter 2 Hz
= Restwelligkeit max. 2 mVeff
— Eingangsschutz +100vV DC
= LvDT LVDT - TF-Verstarker
— ©) edevices-Einschub: LVDT -
= VDT Tragerfrequenzverstérker "2-Briicke
= ON.,”‘,M 1 Kanal Einschub fiir edevices-Gehause zum Messen von 5-Leiter LVDT-
e ® Kern Sensoren (1 Priméarspule, 2 Sekundarspulen).
= LVvDT
E—
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Funktionsgenerator- Sin, Dreieck, Rechteck
Breit 2M edevices-Einschub:
Funktionsgenerator
1 Kanal Einschub fiir edevices-Gehause zum Ausgeben von Spannungen
als Sinus, Dreieck, Rechteck, Rechteck TTL-Pegel. Die Signale werden
digital erzeugt (DDS: Direct Digital Synthesis).
Technische Daten
Offset 10 mV Ausgangsoffsetdrift +100 pv/°C
Ausgangsspannung (maximale Werte) +10 V max. +5mA
Ausgangsfrequenz 0,1Hz ... 100 kHz
. Funktionsgenerator- Sin, Dreieck, Rechteck mit Display
[©]
IRURH R EEEE edevices-Einschub:
) Funktionsgenerator
1 Kanal Einschub fiir edevices-Gehause zum Ausgeben von Spannungen
@ als Sinus, Dreieck, Rechteck, Rechteck TTL-Pegel. Die Signale werden
Freq Ampl Funk Menu Hah . H i H
o“ O" A digital erzeugt (DDS: Direct Digital Synthesis).
Ausgang 1 Ausgang 2
Technische Daten
(€] s Offset £10 mV Ausgangsoffsetdrift +100 pv/°C
T R digne @ Ausgangsspannung (maximale Werte) £10 V max. £5mA
Ausgangsfrequenz 0,1Hz ... 100 kHz
Mit Display
Breite 3M

TP-FIL-8p-Prog Filter 8-polig TP Programmierbar  Verstarker / Filter 1K

O a1 0
Jlstpesstiteg Crmng edevices-Einschub: Uein - Teiler /
- Verstarker / Filter mit Display
1 Kanal Einschub fiir edevices-Gehduse zum Messen von Spannungen. Es
e sind verschiedene \{erstér_kungs- unq Teilervarianten mi_iglich. Die_ )
o066 0 Parameter werden uber Tipptasten eingestellt und auf einem 2-zeiligen
Eingang  Ausgang LCD-Display angezeigt.

86

#1V . $10V/ 10Hz ... 100kHzZ

Technische Daten
Eingangsbereich  1/100, 1/50, 1/20.. x1, x2, x5.. x50, x100 V/V

Genauigkeit Teiler / Verstarker +0,1 % v. Endwert
Mit Display Verstarkungslinearitét +0,01 % v. Endwert
Breite 2M Ausgangsoffset £2mV + Eingangsoffsetdrift ca.x10 v /°C

Ausgangsspannung (maximale Werte) +10 V

Frequenzgang (anderen bitte angeben) 0..80 KHz(-3dB)

Filter 8-poliger Tiefpass (Butterwoth, Cauer etc.)

Restwelligkeit max. bei V=1 2 mVeff

TP-FIL-8p-12f Filter 8-polig TP Schaltbar Verstirker / Filter 1K

edevices-Einschub: Uein - Teiler /

Breit 2M Verstarker / Tiefpass-Filter (8-polig)

1 Kanal Einschub fiir edevices-Geh&duse zum Messen von Spannungen. Es
sind verschiedene Verstarkungs- und Teilervarianten méglich.
Tiefpassfrequenz 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1k, 2k, 5k, 10k, 20k Hz Uber
einen Drehschalter wahlbar

Technische Daten

Eingangsbereich 1/50 ... x100 VNV
Genauigkeit Teiler / Verstarker +0,1 % v. Endwert
Verstarkungslinearitat 0,01 % v. Endwert
Ausgangsoffset +2mV + Eingangsoffsetdrift ca.+10 pVv/°C
Ausgangsspannung (maximale Werte) +10 V
Frequenzgang (anderen bitte angeben) 0..80 KHz(-3dB)
Filter 8-poliger Tiefpass (Bessel, Butterwoth, Cauer etc.)

Restwelligkeit max. bei V=1 2 mVeff
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4 Leiter R-Messung
Breite 2M
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= Norm Norm Uaus / laus - Verstirker
— edevices-Einschub: Uaus / laus - ‘
= Breite 1M Verstarker
— X Kanal (1-4) Einschub fir EDEVICES-Gehause zum Ausgeben von
— Spannungen und Strémen (0/4..20 mA).
7; Technische Daten
— Verstarkung 1..10 VNV
— Genauigkeit (V=1) +0,02 % v. Endwert
— Genauigkeit Verstarkung >1 +0,1 % v. Endwert
— Verstarkungslinearitat +0,01 % v. Endwert
= Ausgangsoffset +2 mV + Offsetdrift ca.+10 pVvV/°C
— Ausgangsspannung (maximale Werte) +10 V max. £5mA
— Frequenzgang (anderen bitte angeben) 0..100 KHz (-3dB)
— Restwelligkeit max. bei V=1 2 mVeff
— Ausgangsstrom U/I-Wandler 20 mA
= Genauigkeit U/I-Wandler 0,1 % v. Endwert
= Ueff U/l Effektivwert - Spannung/Strom
= edevices-Einschub:
= Noch kein Bild Effektivwertmessung von
j— Spannungen und Strémen
— 1 Kanal Einschub fiir edevices-Gehduse zum Messen von Ueff oder leff.
; Technische Daten
= Eingangsspannung (Standardbereich) +10 V
= Genauigkeit RMS (50Hz Sinus) +0,2 % v. Endwert
— Frequenzgang 0..20 KHz (-3dB)
— Frequenzgang (Genauigkeit 0,5%) 0..20 KHz (-3dB)
— Shunts (moégliche Strommessung) im..10 Q
— Genauigkeit Shunt +0,1 % v. Endwert
— Verstarkung 1...100
— Genauigkeit +0,1 % v. Endwert
E— Ausgangsoffset +2mV + Eingangsoffsetdrift ca.+10 pVv/°C
— Ausgangsspannung (maximale Werte) 0...10 V
— Flu Frequenz - f/lU Wandler
= O a1
= Frequenz edevices-Einschub:
= Frequenz/Spannungswandler
E— 1 Kanal Einschub fiir edevices-Gehause zum Messen von Frequenzen.
— Technische Daten
p— Messbereich 10Hz..1 MHz
= O}’ Eingangspegel TTL
— opdsolon 30V Genauigkeit Verstarkung >1 +0,1 % v. Endwert
— Linearitat +0,05 % v. Endwert
= 1 Kanal flU Frequenzénderung (Ausgangsfilter) 1 Hz(-3dB)
f— Breite 1M Ausgangsoffset +2mV + Offsetdrift ca.+10 pVv/°C
— Eingangsschutz +40V DC
= Ohm Widerstand -R 0,01 Q...100 MQ
p— e | edevices-Einschub: Widerstands-
— et messung und Wegsensoren
o b o 1 Kanal Einschub fiir edevices-Gehduse zum Messen von Widerstanden.
i A Technische Daten
= I 5 j Messbereich 0,01.100 MQ
— 8 Messstrom 10p...100 mA
— © o s Ausgangsoffset +2mV + Offsetdrift ca.+10 pVvV/°C
= @ disynet @ Genauigkeit je nach Bereich +0,1..5 % v. Endwert

: +49 2157 8799-0 « Fax.: +49 2157 8799-22 « Internet: www.sensoren.de
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Optionen
Bezeichnung Mindestbreite Bemerkung Beschreibung
IEPE-1-10-100x 1 - IEPE-Verstarkung 1x, 10x und 100x per Schalter.
Andere auf Anfrage
IEPE - LV 1 - Ladungverstarker als Option fiir IEPE-Modul
Per Schalter wahl zwischen IEPE und Ladungseingang
IsoL. 1 ~ Nurfar - Isolierte Messung bis 20 kHz
Einkanaleinschiibe Bezugspotential tiber GND: 500V max
BNC 40V max
Schraubklemme: 250V max
max. Bandbreite (0,1%): 20 kHz
IsoH 1 - Nurfar - Isolierte Messung bis 100 kHz
Einkanaleinschiibe Wie IsoL aber max Bandbreite (0,1%) 20 kHz
TP-8 2 - Tiefpassfilter (8-poligilg) als Option fiir bestehende Sensormodule
L . 219" = 8M
Es stehen fir die jeweiligen Grundmodule 32 -
: ; . . 419" = 12 M
die folgenden Modulbreiten zur Verfligung: -
19" = 16 M
@ ® e @ @ @ o @ @@ @
IEPE - Sensorverstarker IEPE L LV/IEPE Funktionsgenerator DMS - Verstarker Wegsensor

© [oo} OOVO (©) O [
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